
Transistor: -
P Type Semiconductor या N-type Semiconductor को opposite type 
Semiconductor के मÚय मɅ sandwich ͩकया जाने पर Transistor का 
Ǔनमा[ण होता है. यह दो Ĥकार का होता है.

1). NPN Transistor.

2). PNP Transistor.



NPN Transistor: -
दो N-type Semiconductors के मÚय मɅ पतलȣ P Type 
Semiconductor èथाͪपत ͩकया जाता है तो NPN Transistor का 
Ǔनमा[ण होता है.



PNP Transistor: - दो P-type Semiconductors के मÚय मɅ 
पतलȣ N Type Semiconductor èथाͪपत ͩकया जाता है तो PNP 
Transistor का Ǔनमा[ण होता है.



Transistor मɅ तीन Semiconductor layers होत ेहɇ और Ĥ×यय से 
एक terminal Ǔनकलता है जो ͩक िजसका नाम Ǔनàन है

1)Emitter.
2)Base.
3)Collector.

Emitter: - Transistor का यह भाग charger carriers को supply करता 
है, emitter कहलाता है. Emitter हमेशा base कȧ तुलना मɅ forward 
bias रहता है ताͩक यह बहुत हȣ Ïयादा माğा मɅ majority carries को 
supply कर सकɅ . Emitter को heavily (बहुत Ïयादा) doping ͩकया जाता 
है, ताͩक यह बहुत हȣ Ïयादा माğा मɅ majority carries को inject कर 
सकɅ .



Base: - Transistor का मÚय भाग जो ͩक emitter और Collector के 
मÚय मɅ दो PN junction बनाता है Base कहलाता है.  Emitter और 
Collector तलुना मɅ Base बहुत हȣ पतला (thin) रहता है.
 

Collector: - जो Transistor के दसूरे side मɅ charge carriers को 
collect करता है collector कहलाता है, collector हमेशा reverse bias 
रहता है इसका मुÉय काय[ junction मɅ से charge carriers को 
Ǔनकालना है. Emitter और Base तलुना मɅ Collector बहुत हȣ मोटा 
(wider) रहता है. Collector को moderately (मÚयम Ǿप से) doping 
ͩकया जाता है.



Transistor मɅ दो junctions सोत ेहɇ.
1). Emitter base junction.
2). Collector base junction.

Transistor action कȧͧलए Emitter base junction हमेशा forward bias 
रहता है, और Collector base junction हमेशा reverse bias रहता है.







Operation of PNP Transistor:-
Emitter base junction, forward bias है, 
और Collector base junction, reverse bias है.



Operation of NPN Transistor:-


